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능동광부품 인터페이스 및 시험관련 규격제정 현황

디지털표준과 공업연구관 송국현 

（02）509-7267 khsong@ats.go.kr

'05년 12월에 능동광부품 • 장치의 패키지와 인터 

페이 人와 관련된 KS C IEC 62148 계 열규격 4종, KS 

C IEC 62149（능동광부품 • 장치의 성능관련） 계열규 

격 4종 및 KS C IEC 62150-2 （광통신 능동부품 및 

장치 의 시 험측정 절차 - 제 2부: ATM-P0N 匕 랜스시 

버）가 제정되었다. 이들 9종 규격의 주요내용은 다음 

표에 수록뇌어 있다. 금번 제정은 ' 05년 9월에 KS C 

IEC 62148계열 등 11종의 제정시에 예고되었던 내용 

인데, 이로써 광통신 능동부품 관련 KS규격은 총 48종 

이 되었고, '06년에 20여종의 능동부품 규격이 KS화 

되면 동 분야에서의 IEC규격 부합화는 완료될 것이 

다.

그동안 우리 나라의 광통신산업 은 광섬 유케 이 블과 

수동광소자를 중심一° 루 발전하였다. 이는 국가기간 광 

통신망에 사용되 는 능동광부품 및 장비 는 다국적 기 업 

과 경 쟁 하기 에는 그 시 장규모와 기 술적 복합도 측면에 

서 진입장벽이 컸기 때문이다. =러나 '05년에 국내 

FTTH（댁내광가입자망） 구축사업이 본격화되면서 저 

가의 능동광부품 및 장비의 수요가 커지고, WDM- 

PON과 같은 우리 고유기술이 실용화됨으로써 세계시 

장에서의 기술경쟁력도 향상되었다.

이에 따라 금빈에 제정된 규격은 통신기기 제조업 

계나 부품 제조업 계에서 널리 활용될 것이다. 즉 통신 

기기 제조업계에서는 기존의 외국업체 규격이나 ITU 

규격을 대신하게 함으로써 국산부품 적용을 확대하게 

하고 부품제조업계에서는 제품개발은 물론 규격내용 

검토를 통한 신기술개발에 응용될 것이다. 또한 우리 

기술인 AWM-PON 관련부품의 국제표준화에도 활용 

될 수 있다.

WDM-P0N 표준화는 시스템의 표준화가 완료一된 

후 관련부품의 표준화가 진행되어야 한다, '05년에는 

시스템놘련 표준화가 추신뇌 어 ITU와 IEEE에 서 기술 

설명이 이루어졌고 국내에서는 단체표준이 제정되었 

다. WDM-PON 관련부품 표준화는 시스템표준이 미 

신한 상황이 기는 하나, 우리 원에서는 '06년부터 국내 

외 관련표준을 참고하여 방향을 설정하고 개별 부품의 

표준화도 착수하고자 한다. 이런 활동현황은 본 기술 

표준지 등을 통하여 신속히 제 공하고자 하며 . 이 와 아
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울러 지속적으로 제 • 개정되고 있는 IEC에서의 능 

동광부품 및 장비관련 규격동향도 함께 제공할 예

정이다.。
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규격번호 규격명 규격 주요 내용

KS CIEC 62148-7
광통신 능동부품 및 장치의 패키지와 인 

터페이스 - 제7부: 저 파형률 LC형 10핀 

트랜스시버
（KS CIEC 62148-7의 경우）

10핀을 갖는 저 파형률 LC형 계열 광통신 트랜스시버 

모듈의 인터페이스 규격임. 외형적 특성과 인쇄회로기판 

등의 기판에 장착시 호환성을 갖기 위하여 필수적인 칫 

수조건들을 규정함. 핀의 위치와 핀별 기능（수신기 신호 

접지, 전원 공급 등） 및 케이스 외형과 칫수를 규정함. 

특히 캐이스의 하단면의 형태와 치수는 장착시 호환성 

에 중요 사항이므로 세부적으로 규정됨.

KS CIEC 62148-8

광통신 능동부품 및 장치의 패키지와 인 

터페이스 - 제8부: 저 파형률 LC형 20핀 

트랜스시버

KS CIEC 62148-9

광통신 능동부품 및 장치의 패키지와 인 

터페이스 - 제9부: 저 파형률 MU형 듀플 

렉스 10핀 트랜스시버

KS CIEC 62148-10
광통신 능동부품 및 장치의 패키지와 인 

터페이스 - 제10부 : 저 파형률 MU형 듀 

플렉스 20핀 트랜스시버

KS CIEC 62149-1
광통신 능동부품 및 장顷의 성능

- 제1부: 일반사항 및 지침

광통신 능동부품 성능규격을 제정하는데 필수적인 항목 

즉 제품의 정의, 시험 항목, 시험세부내용, 시편수, 시험 

순서, 판정기준 및 참고문헌을 규정하고 있다. 참고문헌 

이란 시험세부내용을 기술하고 있는 관련규격을 의미함. 

제품을 C（제어환경 조건: 니0 〜 +60°C, 상대습도85% 

조건）등급, U （준제어 환경） 등급, 0（외부환경）등급, 

E（극한 혼卜경）등급으로 구분하고 등급별 시험항목과 관련 

시험규격을 정의하고 있음.



규격번호 규격명 규격 주요 내용

KS CIEC 62149-3
광통신 능동부품 및 장치의 성능 - 저B

부: 2.5 Gbps 변조기가 내장된 레이저 다 

이오드 트랜스미터

(KS CIEC 62149-3의 경우)

레이저 다이오드 트랜스미터와 2.5Gbit/s 변조기의 성능 

규격으로 시험항목, 시험항목별 변수 부가범위, 성능의 

허용범위 및 성능의 합격-불합격기준 등을 규정하고 있 

음. 성능항목과 관련 레이저 다이오드의 역방향전압, 

연속정방향전류, 연속방출파워 등과 같은 중요 부품의 

특성은 물론, 케이스의 작동시 바닥온도 납땜온도 및 

납땜부의 케이스와의 최소거리와 같은 시스템으로서의 

특성도 규정되어 있음.

KS CIEC 62149-4
광통신 능동부품 및 장치의 성능 - 저M 

부: 기가비트 이더넷에 적용되는 1300nm 

광 트랜스시버

KS CIEC 62149-5
광통신 능동부품 및 장顷의 성능 - 제5

부: LD 드라이버와 CDR IC가 내장된

ATM-PON 트랜스시버

KS CIEC 62150-2
광통신 능동부품 및 장顷의 시험측정 절

차 - 제2부: ATM-PON 트랜스시버

ITU G.983.1에서 규정된 비동기 전송모드식 수동광네트 

워크 (ATM - PON)에 사용되는 트랜스시버의 시험방법 

및 측정절차를 규정하고 있음. 본 규격은 트랜스시버가 

버스트 신호특성을 포함 KS CIEC 62149-5에서 정의된 

성능규격을 만족하는지를 확인하기 위한 규격임.
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